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1. Přenosné pamětí v roce 1998
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Ukázka je z produkce koncernu Fujitsu. Používá se napájení 1,8; 3,0 a 5,0 V. Výrobní technologie je 330 nm. Je připravená, tehdy špičková, technologie 230 nm.
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Tabulka základních parametrů 5 V paměti:

 Velikost           Typové označení              Uspořádání              Rychlost v ns                           
	2Mbit
	MBM29F002TC/BC MBM29F200TC/BC
	256k x 8 256kx8/128kx 16
	55/70/90 55/70/90

	4Mbit
	MBM29F004TC/BC
MBM29F040C MBM29F400TC/BC
	512kx8
512kx8
512kx8/256kx16
	55/70/90 55/70/90 55/70/90

	8Mbit
	MBM29F080A MBM29F800TA/BA
	1M x8 1Mx8/512kx16
	70/90 55/70/90

	16Mbit
	MBM29F016A
MBM29F017A
MBM29F160TE/BE
	2M x8

2M x8

2M x8/1M x 16
	70/90/120 70/90/120 70/90/120

	32Mbit
	         MBM29F033C
	4M x 8
	90/120


Sledovaným parametrem je velikost, nebo-li kapacita paměti. Tedy počet paměťových buněk v jednom pouzdru. Hodnoty jednotek megabitů jsou dnes poněkud úsměvné.
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V zájmu objektivity třeba uvést, že v nabídce katalogu je také jedna paměť, s tehdy rekordní kapacitou 64 Mbit. To však bylo maximum a pořád je sotva tisícinou hodnot v roce 2010.

2. Základní parametry pamětí v r.2010

Typové označení:  GMonster 3X V1.

Velikost:                64 GB, 128 GB, a 256 GB. 

Rychlost čtení/zápis:   64 GB model víc než 370/120 MB/s,

128 GB model 410/190 MB/s, 

256 GB model 430/300 MB/s.

Datum zdrojové zprávy: 17. září 2010.
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3. Paměti v budoucnosti

Základním  materiálem možná bude grafen. 

[image: image6.png]



Tato forma uhlíku je považována za jednoho z možných nástupců křemíku pro výrobu mikročipů. Experimentuje se také s grafenovými tranzistory. Tým vědců z univerzity v Rice  tvrdí, že vyvinul paměťovou buňku z grafenu, která oproti dnes používaným pamětem flash bude menší, rychlejší, úspornější a trvanlivější.

Proč lze očekávat větší kapacitu?  Grafenová paměť používá „přepínače“ ovladatelné pouze dvěma vodiči. Díky tomu se paměťové buňky dají snadno vrstvit na sebe. V důsledku toho, zmíněné „přepínače“ mohou být menší než 10 nm.
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4. Závěrem

Samozřejmě se mohou objevit i jiné materiály. Není zcela jisté, které to budou. Určitě však další předponou v řadě, která označuje velikost tisíckrát větší, je „TERA“.


A o tom to zde bylo. Vždy musíme respektovat jednotku.

5. Dodatek č.1

Doporučuji, aby studenti přepočítali dobu přenosu jednoho bitu na kmitočet. 

Pokud chceme rychlost v B/s, musíme výsledek ještě dělit osmi! 

Poznámka:  Dokonce i kapacita paměti je v  „historickém“ katalogu v bitech.

6. Dodatek č.2

Slavný český komik vyprávěl (možná mnohokrát) vtip, a to v cizím jazyce. Dovolím si předložit jeho přibližný obsah v češtině.


Jeden muž se ptá druhého: „Kolik?“


Druhý muž odpovídá: „26!“


První muž se znovu ptá: „Čeho 26??“

Lidé se smáli a já jsem se také smál. Navíc jsem si však uvědomil hlubokou moudrost, která může být zde skrytá. Je to přesné vyjadřování nejen číselných hodnot, ale hlavně jejich jednotek.

